
博学砺志 土敦木华 

米龙飞 硕士生导师 
 

职    称：副教授  

 

研究方向：低维半导体材料与器件 

通信地址：青岛市黄岛区嘉陵江东路 777 号 

联系方式：milongfei@qut.edu.cn 

 

个人简介 
 

米龙飞 工学博士 副教授 硕士生导师。《无机非金属材料性能》、《无机材料学》、《无机功能材料》

等多门本科生、研究生课程负责人，作为主要网络课程建设参与人，建设并维护国家资源共享课 1 门、

山东省省课联盟平台课程 1 门，参与指导学生获得国家大学生创新创业项目、山东省大学生创新创业

项目、校级科技立项项目等多项，并作为指导教师多次在全国高校无机非金属材料基础知识大赛获奖。

主要从事Ⅱ-Ⅵ族、Ⅳ-Ⅵ族、钙钛矿基材料、过渡金属硫化物等零维、一维、二维半导体纳米结构的

控制合成以及对于材料的场效应器件、光电探测器件、太阳能电池等纳米半导体器件制备和测试等相

关研究工作。近年来，主持并参与了国家自然科学基金、教育部高等学校博士点专项科研基金、山东

省自然科学基金、重点实验室开放基金、校高层次人才启动基金等国家级、省部级、校级以及企业 10

余项项目的研究工作，已公开发表 J. Mater. Chem. C、Nanotechnology、Adv. Funct. Mater.、ACS Appl. 

Mater. Interfaces、Green Chem.、Small 等 SCI 顶级期刊收录学术论文 20 余篇。。 

学习经历 

 2006.09-2010.07，合肥工业大学材料科学与工程学院，无机非金属材料工程，工学学士 

 2010.09-2013.07，合肥工业大学材料科学与工程学院，材料学，工学硕士 

 2013.09-2017.12，合肥工业大学材料科学与工程学院，材料物理与化学，工学博士 

工作经历 

 2018.03-2019.12，青岛理工大学土木工程学院，讲师 

 2020.01-今，青岛理工大学土木工程学院，副教授 
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教科研项目 
 

 2023.06-2026.06，材料科学，企业委托横向项目，主持 

 2023.11-2025.11，青岛理工大学研究生教育教学改革研究项目，主持 

 2022.11-2023.11，土木工程， 海洋环境混凝土技术教育部工程研究中心开放基金，主持 

 2019.01-2022.12，土木工程， 国家自然科学基金委员会面上项目，参与 

 2018.03-2028.03，青岛理工大学，高层次人才启动基金，主持  

 2017.01-2019.12，材料科学， 国家自然科学基金大科学装置联合基金项目，参与 

学术成果 
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